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PROGRAMA DE ASIGNATURA

|.- DATOS GENERALES

Nombre de la Carrera o Programa: Escuela Ingenieria de Telecomunicaciones

Nombre de la Asignatura: Circuitos y Sistemas Electronicos

Departamento y/o catedra: Circuitos

Régimen: semestral Numero de Unidades Crédito: 7

Ubicacién en el plan de estudios: Quinto Semestre

Tipode Obligatoria | X | Electiva N° horas Tedricas | 3| Practicas/ | 2| Laboratorio| O
asignatura: semanales : Seminarios
Prelaciones/Requisitos: Circuitos | Asignaturas a las que aporta: Sistemas Embebidos y Lab.

Eléctricos y cursar Electrénica | Proyectos en Circuitos y Sistemas Electrdonicos.
Digital

Fecha de aprobacién del Programa en el Consejo de Facultad: Caracas, 27 de junio del 2016

Il.- JUSTIFICACION

Esta asignatura tiene como propdsito capacitar al alumno en el estudio de los circuitos electrénicos
discretos e integrados para la solucién de problemas en los Sistemas de Telecomunicaciones,
contribuyendo al desarrollo de: la Competencia General “aprender a aprender con calidad”, la
Competencia Profesional Basica “modela para la toma de decisiones” y de la Competencia
Profesional Especifica “diseia, opera y evalla Sistemas de

Telecomunicaciones”.

I1l.- CONTRIBUCION DE LA ASIGNATURA AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS

Competencias general 1 (CG1): Aprender a Aprender con Calidad

Unidad de competencia 1 (CG1 — U1): Criterios de desempeiio de la U1:

Identifica, plantea y resuelve problemas 1. Analiza el problemay obtiene la
informacién requerida para solucionarlo

2. Formula opciones de solucién que
responden a su conocimiento, reflexién y
experiencia previa.

3. Selecciona la opcién de solucién que
resulta mas pertinente, programa las
acciones y las ejecuta
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Competencias Profesional 1 (CP1): Modela para la toma de decisiones

Unidad de Competencia 1 (CP1 — U1):

Criterios de desempeiio de la U1l:

Simula computacionalmente situacionesde la | 1. Utiliza herramientas de software para la

vida real

simulacién de los datos recolectados

2. Realiza un diagnéstico en funcién de los
resultados de la simulacién para apoyar la toma
de decisiones

Competencia Profesional Especifica 1 (CPE1): Disefia, opera y evalia  Sistemas de

Telecomunicaciones

Unidad de Competencia 1 (CPE1 -U1):

Ejecuta las tareas necesarias para

mantenimiento y control de los equipos que

integran un sistema de comunicaciones

Unidad de Competencia 1 (CPE1 -U1):

el | Ejecuta las tareas necesarias para el
mantenimiento y control de los equipos que
integran un sistema de comunicaciones

IV.- UNIDADES TEMATICAS

UNIDADES

TEMAS

1. Diodos

1.1.
1.2.

1.3.

1.4.
1.5.

Diodos de Unidn

Materiales eléctricos. Semiconductores extrinsecos.
Unidn PN sin polarizacién y con polarizacion. Diodo de
unién. Simbolo. Curva Caracteristica. Potencia.
Modelos.  Especificaciones y/o Data sheets
1N4007.Aplicaciones: Diodos en serie y en paralelo a la
salida.

Recortadores y Sujetadores. Resolucién de Problemas:
Anidlisis.

Fuente de Tensidén Regulada

Rectificadores de media onda y de onda completa.
Valor medio y valor eficaz. Filtros para Fuente de
Tensién: Por Condensador y RC. Factor de rizado. Diodo
Zener. Simbolo, Curva Caracteristica. Potencia. Data
sheet 1N4740. Modelo. Aplicaciones como regulador.
Concepto de Regulacion. Fuente de Tension Regulada
con Circuito Integrado. Tipos de Reguladores
integrados: Positivos, Negativos, Fijos y Variables. Data
sheets LM78XX, LM79XX, LM317,

LM337. Fusible. Diodo Emisor de Luz (LED). Resolucién
de Problemas: Analisis.
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2. Transistores

2.1. Transistor Bipolar de Unidn

2.2. Transistor Bipolar BJT. Estructura basica.
Funcionamiento. Tipos: NPN y PNP. Simbolos,
Especificaciones BC107B, 2N2222, 2N3904 y 2N3906.
Analisis en Corriente Continua (CC) de la Configuracion Base
Comun, de la Configuracién Emisor Comun y de la
Configuracion Colector Comun. Curva caracteristica de
entrada y de salida. Zonas de operacion del BJT. Potencia.
Analisis en Corriente Alterna (CA) de circuitos con BJT a
Frecuencias medias y con sefales pequefias. Modelo
hibrido h, modelo re. Determinacién de la Ganancia de
tension, relacion de fase, de la Ganancia de corriente, de la
Ganancia de potencia, de la Impedancia de entrada y de Ia
Impedancia de salida. Resolucién de Problemas: Andlisis.
2.3. Transistor de Efecto de Campo

2.4. Transistor de Efecto de Campo FET. Tipos: JFET y
MOSFET:

2.5. Estructura basica. Funcionamiento, Simbolos. Curva
de transferencia. Curva Caracteristica de salida.
Especificaciones 2N5457 y 2N7000. Potencia. Andlisis DC.
Punto de operaciéon. Método ecuacién de segundo grado y
Método grafico. Resolucidon de Problemas: Anadlisis DC de
circuitos con FET. Anadlisis en CA. Modelo en AC a
frecuencias medias. Transconductancia gm. Resistencia de
salida rd. Ganancia de tensién. Impedancia de entrada,
impedancia de salida. Modelo AC de un FET a frecuencias
medias y altas. Resolucion de problemas: Analisis AC de
circuitos con FET.

3. Amplificador Operacional

31.  Circuitos Aritméticos con Amplificadores

Operacionales (OPAMP)

311 Descripcidn de las caracteristicas de un Amplificador
operacional OPAMP ideal.: Ganancia de lazo abierto
Andlisis y disefio de las configuraciones con
Realimentacion negativa: Amplificador inversor, no-
inversor, seguidor, sumador inversor, sumador no
inversor. Restador o diferenciador, derivador,
integrador. Descripcion de las especificaciones del
OPAMP: SR, BW, Respuesta en frecuencia, Niveles de
voltaje de Saturacion. Analisis de circuitos con mas de
un OPAMP: Amplificador de instrumentacién.
Resolucién de problemas.

3.2. Filtros activos

321. Analisis y diseno de los filtros activos: Filtro activo
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pasa bajos, pasa alto, pasa banda y rechaza banda.
Determinacién del Diagrama de bode. Andlisis del
funcionamiento de los circuitos Tema 3:
Comparadores

3.2.2. Comparador inversor y no inversor. Determinacion
de la grafica de la sefial de salida.

3.2.3. Analisis del funcionamiento de los circuitos
comparadores con histéresis: inversor y no inversor.
Ventana de trabajo de los circuitos comparadores con
histéresis. Determinacion de la grafica de la sefial de
salida. Determinacion del ciclo util (Duty
Cycle).Andlisis de circuitos de aplicaciones del OPAMP
como comparador: detector de luz, probador de
baterias y detector de temperatura.

3.3. Osciladores

3.3.1. Descripcién de la realimentacién positiva y su
aplicacion con OPAMP: Osciladores.

3.3.2. Analisis del funcionamiento del oscilador de
relajacidon, Oscilador por corrimiento de fase y
Oscilador puente de Wien. Andlisis del Oscilador
Colpitts y Oscilador Hartley. Descripcion del Osciladora
cristal y del Oscilador mono unidn. Analisis del
funcionamiento del oscilador controlado por voltaje:
VCO. Calculo de la frecuencia. VCO integrado
NE/SE566. Andlisis del LM555 como monoestable,
astable y modulador por ancho de pulso. Descripcién
de la estructura interna.

4. Amplificador de potencia

4.1. Amplificador de Potencia

4.1.1. Amplificador Darlington. Analisis de la configuracion
del amplificador Darlington. Calculo del punto de
operacion, de la ganancia de voltaje y la ganancia de
corriente. Calculo de la impedancia de entrada y de
salida. Descripcidn de sus caracteristicas y Aplicacién.
Especificaciones 2N6284

V.- ESTRATEGIAS DE ENSENANZA Y DE APRENDIZAJE

Clases Magistrales (para ilustrar los contenidos se utiliza presentaciones), Preguntas Generadoras y
Preguntas Guias, Videos, Talleres, Resolucion de ejercicios y problemas

V.- ESTRATEGIA DE EVALUACION

Observacién, Pruebas Escrita, Proyecto, Simulacion, Pruebas de ejecucién o desempeiio.
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